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多羟基化合物法制备五次孪晶银纳米线的生长机理 

付小锋; 邹化民; 周利; 周张凯; 喻学峰; 郝中华 

武汉大学物理科学与技术学院, 武汉 430072; 武汉大学电子显微镜中心, 武汉 430072; 武汉大学声光材料与器件

教育部重点实验室, 武汉 430072 

摘要： 

运用多羟基化合物方法, 在添加表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP) K30的溶液中合成了多次孪晶银纳米颗粒和纳米

线. 运用透射电子显微术(TEM)和光吸收谱, 对不同的摩尔比n(PVP):n(AgNO3)和不同的搅拌条件下制备的纳米线

进行了对比研究. 结果表明, 这种方法的制备过程中不仅存在由五个{111}面包裹成的锥形生长, 而且还同时存在垂

直于生长方向的{110}层状生长, 并且两者之间还存在着竞争; 另外对纳米线的弯折处进行的高分辨电子显微学研

究表明, 纳米线制备过程中遭受的塑性变形在纳米线中产生了大量的层错和位错; 纳米线折断产生的新鲜断口容易

成为新的晶粒形核位置. 
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